






























专利名称(译) 有机发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20130056710A1 公开(公告)日 2013-03-07

申请号 US13/426733 申请日 2012-03-22

[标]申请(专利权)人(译) OH JAE HWAN
张师弟金
JIN SEONG HYUN
PARK SE HUN
LEE JUNE WOO
金光HAE
崔钟HYUN
李宽KYU
李元KYU
崔在BEOM

申请(专利权)人(译) OH，JAE-HWAN
CHANG，YOUNG-JIN
金，晟HYUN
PARK，SE-HUN
LEE，JUNE-WOO
KIM，刘广HAE
CHOI，JONG-HYUN
LEE，关-KYU
LEE，WON-KYU
崔宰BEOM

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 OH JAE HWAN
CHANG YOUNG JIN
JIN SEONG HYUN
PARK SE HUN
LEE JUNE WOO
KIM KWANG HAE
CHOI JONG HYUN
LEE KWAN KYU
LEE WON KYU
CHOI JAE BEOM

发明人 OH, JAE-HWAN
CHANG, YOUNG-JIN
JIN, SEONG-HYUN
PARK, SE-HUN
LEE, JUNE-WOO
KIM, KWANG-HAE
CHOI, JONG-HYUN
LEE, KWAN-KYU
LEE, WON-KYU
CHOI, JAE-BEOM

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/56

CPC分类号 H01L27/1255 H01L51/5265 H01L2227/323 H01L27/3258 H01L27/3265 H01L51/5268

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/17c632ac-03aa-45ff-a0c7-36689eaff24d


优先权 1020110090206 2011-09-06 KR

其他公开文献 US8669548

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种有机发光显示装置，包括第一绝缘层，第一绝缘层上的第二绝缘
层，包括不平坦部分，第二绝缘层上的第三绝缘层，第三绝缘层上的像
素电极，相对电极面对像素电极，像素电极和对电极之间的有机发光层;
薄膜晶体管，包括有源层，栅电极和连接到有源层的源/漏电极，第一绝
缘层位于有源层和栅电极之间，第二绝缘层位于栅电极和第二绝缘层之
间源/漏电极;电容器包括与栅电极在同一层上的下电极，与第三绝缘层相
同材料的电介质层，以及与像素电极在同一层上的上电极。

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047752413/publication/US2013056710A1?q=US2013056710A1
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